上 海 建 桥 学 院 教 学 进 度 安 排 表

 2011～2012 学年度第二学期
课程名称：CMOS模拟集成电路设计
   班级：微电子学09B-1、2
总学时：64

	日期
	周次
星期
	课   程   内  容
	授课
方式
	上课地点
	作业
布置

	
	
	章
	节
	内     容
	
	
	

	2/21
	1/二
	一
	
	模拟集成电路设计绪论（上）
	讲课
	1412
	无

	2/24
	1/五
	一
	
	模拟集成电路设计绪论（下）
	讲课
	1412
	无

	2/28
	2/二
	二
	
	MOS场效应管的特性（上）
	讲课
	1412
	

	3/2
	2/五
	二
	
	MOS场效应管的特性（下）
	讲课
	1412
	有

	3/6
	3/二
	三
	
	单级放大器（上）
	讲课
	1412
	

	3/9
	3/五
	三
	
	单级放大器（中）
	讲课
	1412
	

	3/13
	4/二
	三
	
	单级放大器（下）
	讲课
	1412
	有

	3/16
	4/五
	四
	
	差分放大器（上）
	讲课
	1412
	

	3/20
	5/二
	四
	
	差分放大器（下）
	讲课
	1412
	有

	3/23
	5/五
	五
	
	电流镜（上）
	讲课
	1412
	

	3/27
	6/二
	五
	
	电流镜（下）
	讲课
	1412
	有

	3/30
	6/五
	六
	
	频率响应（上）
	讲课
	1412
	

	4/3
	7/二
	六
	
	频率响应（下）
	讲课
	1412
	有

	4/6
	7/五
	七
	
	噪声（上）
	讲课
	1412
	

	4/10
	8/二
	七
	
	噪声（中）
	讲课
	1412
	

	4/13
	8/五
	七
	
	噪声（下）
	讲课
	1412
	有

	4/17
	9/二
	
	
	期中复习
	讲课
	1412
	有

	4/24
	10/二
	八
	
	反馈（上）
	讲课
	1412
	

	4/27
	10/五
	八
	
	反馈（下）
	讲课
	1412
	有

	5/1
	11/二
	九
	
	运放（上）
	讲课
	1412
	

	5/4
	11/五
	九
	
	运放（中）
	讲课
	1412
	

	5/8
	12/二
	九
	
	运放（下）
	讲课
	1412
	有

	5/11
	12/五
	十
	
	稳定性（上）
	讲课
	1412
	

	5/15
	13/二
	十
	
	稳定性（下）
	讲课
	1412
	有

	5/18
	13/五
	十一
	
	带隙基准（上）
	讲课
	1412
	

	5/22
	14/二
	十一
	
	带隙基准（下）
	讲课
	1412
	有

	5/24
	14/五
	十七
	
	集成电路工艺技术
	讲课
	1412
	有

	5/29
	15/二
	十八
	
	版图与封装（上）
	讲课
	1412
	

	6/1
	15/五
	十八
	
	版图与封装（下）
	讲课
	1412
	有

	6/5
	16/二
	补充
	
	集成电路版图设计与工具（上）
	讲课
	1412
	

	6/8
	16/五
	补充
	
	集成电路版图设计与工具（下）
	讲课
	1412
	

	6/12
	17/二
	
	
	期末复习
	讲课
	1412
	


注：授课方式为讲课、实验、习题课、复习、考核，不够写可续页。

任课教师：姜玉稀
系主任审核：吴庆彪         教学院长审核：吴庆彪
日期：2012-2-20
日期：2012-2-20            日期：2012-2-20
